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 El presente documento contiene las bases teóricas necesarias para el diseño y 

simulación de un transmisor de microondas en la banda de 2.5GHz con una potencia de 

500mW para pruebas de propagación e investigación en la predicción de la onda 

electromagnética, utilizando la herramienta computacional Microwave Office AWR 

(Applied Wave Research), que trabaja con diseño de circuitos en radio frecuencia, 

sistemas de comunicaciones inalámbricas, simulador electromagnético en 3D, que fue 

parte fundamental en el diseño de las líneas de microtiras, acople de impedancias y el 

diseño del amplificador de potencia con transistores de Nitruro de Galio (GaN) de alta 

movilidad de electrones (HEMT), que ofrecen alta potencia y ganancia en comparación 

con otras tecnologías de transistores. 
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